
SAY62 

Typ diody: dioda krzemowa 

Firma: R F T 

Wykonanie: podwójna dioda krzemowa 
planarna w obudowie plastykowej, ciężar 
około 0,3 G 

Zastosowanie: urządzenia m.cz., w.cz. 
i cyfrowe, w szczególności jako szybki 
przełącznik w układach logicznych 
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Rys. 2-200. SAY62 

Wartości charakterystyczne dla jednej diody1' 
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przy Ip = 10 m A 
przy UR = 15 V 
przy UR = 15 V, tamb 45 °C 

przy UR = 0,f= 0,5 MHz 
przy przełączaniu z I e = 10 mA na 

= 6 V, przy iR — 1 mA, Rl = 
U, RRM 
50 n 

Wartości graniczne2 

Ur max 1 5 V P л tot max 1 5 0 3 ) m W 

URWM max 2 0 V 0 max 1 2 5 ° C 

IF max 3 0 m A htg — 5 5 - r + 1 2 5 ° C 

IfwM max 6 0 m A 

» tamb =• 25°C 
2) tamb =S tjmax 
3> dla dwóch diod przy tamb = 25°C 
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Rys. 2-201. Charakterystyka prądu wstecznego Rys. 2-202. Charakterystyka prądu przewo-

dzenia 
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Rys. 2-203. Zależność dopuszczalnej mocy 
strat od temperatury otoczenia 

Rys. 2-204. Zależność pojemności całkowitej 
od napięcia wstecznego 



Rys. 2-205. Zależność natężenia prądu wstecz-
nego od temperatury otoczenia 

Rys. 2-206. Zależność napięcia przewodzenia 
od temperatury otoczenia 


